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Ι. ΑΣΟΜΙΚΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Ολνκαηεπψλπκν :Λπθνχξγνο Μαγθαθάο 

Γηεχζπλζε Δξγαζίαο :Σκήκα Ηιεθηξνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Καβάιαο, Αγ.Λνπθάο             

65404 Καβάια, Σει. 2510462267 

Γηεχζπλζε Καηνηθίαο : Θ.Πνπιίδνπ 29,  65201 Καβάια,   

 

Τπεθνφηεηα : Διιεληθή 

Ηκεξνκελία γελλήζεσο :27 Οθησβξίνπ 1965 

Σφπνο γελλήζεσο : Καβάια 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Έγγακνο κε δχν παηδηά 

Ξέλεο Γιψζζεο  :Αγγιηθά  ( Πνιχ Καιά ) 

Απαζρφιεζε  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνινγίαο ηνπ ΣΔΙ Καβάιαο , κε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν “Ηιεθηξνληθά - Δπεμεξγαζία ΢ήκαηνο”  

 

ΙΙ. ΢ΠΟΤΓΔ΢ 

Παλεπηζηήκην                             Σίηινο                Υξφλνο Απφθηεζεο           Βαζκφο 

1.  Σκήκα Φπζηθήο ηνπ  Α.Π. 

Θεζ/λίθεο 

Πηπρίν Φπζηθήο 8/7/1987 7,95 

2.  Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ     

Μερ/θψλ &   Μερ/θψλ 

Τπνινγηζηψλ ηνπ  

Γ.Π. Θξάθεο 

Γηδαθηνξηθφ 

Γίπισκα 

29/9/1992 Άξηζηα 

 

 ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΗΡΔ΢ΙΑ 

Ηκεξνκελία  Ίδξπκα  Θέζε  

1987-1992 Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο  Δθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

1989-1992 Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο Δηδηθφο Μεηαπηπρηαθφο Τπφηξνθνο 

(Δ.Μ.Τ) 

1989-1998 Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο Δπηζηεκνληθφο ΢πλεξγάηεο ζε 

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 

1992-1994  Σ.Δ.Ι Καβάιαο Έθηαθηνο  Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ 

1994-1996  Σ.Δ.Ι Καβάιαο Έθηαθηνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

1995-2005  Β/κηα  Δθπαίδεπζε Καζεγεηήο   Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ-19) 

1996-2005 Σ.Δ.Ι. Καβάιαο Δπηζηεκνληθφο ΢πλεξγάηεο 
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1999-2001  Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο Λέθηνξαο κε ΢χκβαζε Δξγαζίαο ηνπ 

Π.Γ 407/80 

2001-2007  Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο κε ΢χκβαζε 

Δξγαζίαο ηνπ Π.Γ 407/80 

2005-2010  Σ.Δ.Ι. Καβάιαο    Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκαηνο  

Ηιεθηξνινγίαο 

2010 - ΢ήκεξα Σ.Δ.Ι. Καβάιαο    Καζεγεηήο Σκήκαηνο  

Ηιεθηξνινγίαο 

 

΢ηπαηιωηική Θηηεία 

Διιεληθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία απφ  3-5-1993  έσο  3-10-1994. 

΢κελίαο κε εδηθφηεηα ΢πληεξεηή Ηιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Τπνζηαζκψλ Μέζεο 

Σάζεο (΢ΗΔ-ΤΜΣ).  

 

IV. ΣΙΜΗΣΙΚΔ΢ ΓΙΑΚΡΙ΢ΔΙ΢ 

1981-1982 Αξηζηείνλ Πξνφδνπ γηα ηελ Β' ηάμε ηνπ Λπθείνπ απφ ην 

  Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

1982-1983 Αξηζηείνλ Πξνφδνπ γηα ηελ Γ' ηάμε ηνπ Λπθείνπ απφ ην 

  Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

1984-1985 Τπνηξνθία γηα ην Β' έηνο ζπνπδψλ ζην Σκήκα Φπζηθήο απφ 

   ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

1985-1986 Τπνηξνθία γηα ην Γ' έηνο ζπνπδψλ ζην Σκήκα Φπζηθήο απφ 

   ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

 

V. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΔΙΡΑ 

Α.1 Αςηοδύναμη Γιδαζκαλία ζηην Σπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη. 

 

ΣΔΙ Καβάλαρ  

Σκήκα Ηιεθηξνινγίαο 

 

 

 

 

 

 

Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο 

 

 

 "Δηζαγσγή ζηελ Σειεπηθνηλσληαθή Σερληθή", 

"Σερλνινγία Μεηξήζεσλ", ΢ΑΔ Ι, 

Ηιεθηξνληθά Ι, Ηιεθηξνληθά ΙΙ, 

"Σερλνινγία Τιηθψλ - Ηιεθηξνρεκεία" ,   

"Φσηνηερλία ", “Δπεμεξγαζία ΢ήκαηνο” 

“Πνιηηηθή Οηθνλνκία”,  

 

Ηιεθηξηθά Κπθιψκαηα,  "Ηιεθηξνληθά 

Κπθιψκαηα " 
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ΓΠΘπάκηρ  
Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

 

 

Σκήκα Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο 

 

"Απηνκαηνπνηεκέλεο Ηιεθηξνληθέο 

Μεηξήζεηο", "Σερλνινγηά Τπεξαγσγψλ θαη 

Δθαξκνγέο" , "Πνιπκέζα" 

 

"Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε θαη  Σερλνινγία 

ησλ Τιηθψλ", 

 

 Β. Γιδαζκαλία ζε Ι.Δ.Κ. 

Γηαδαζθαιηά ησλ παξαθάησ καζεκάησλ ζην ΙΔΚ Καβάιαο:  

1. Θεσξία  Ηιεθηξνηερλίαο 

2. ΢ηνηρεία   Ηιεθηξνληθήο 

               3. Δηζαγσγή   ζηελ   Πιεξνθνξηθή    

 4. Γνκέο Γεδνκέλσλ - Οξγάλσζε  Αξρείσλ 

 5. Δπεμεξγαζία  Δηθφλαο Animation 

 

Γ. ΢εμινάπια 

1994-1995   ΢πλεξγάηεο ηνπ ΠΔΚ Καβάιαο ζε ζέκαηα  Φπζηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο ζε  

εθπαηδεπφκελνπο Καζεγεηέο Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο . 

  2000-2001           Τπεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο  ηνπ ΠΔΚ Καβάιαο κε ηίηιν " 

Η ρξήζε ηνπ Η/Τ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο" γηα    Καζεγεηέο 

Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο. 

  2002-2008           Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δπηκφξθσζεο ζην Ν.Καβάιαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο “Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε Δθπαίδεπζε”. 

  2010-2011 Δπηκνξθσηήο ηνπ ΠΔΚ Καβάιαο 

 

Γ. Γιδαζκαλία ζηη Β΄/μια εκπαίδεςζη  

1995-2005     Σν κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

 

VΙ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

΢επηέκβξηνο 2005 έσο ΢ήκεξα  Τπεχζπλνο ηνπ Σνκέα Ηιεθηξνληθήο θαη ΢ΑΔ ηνπ Σκήκαηνο 

Ηιεθηξνινγίαο/Σ.Δ.Ι. Καβάιαο  

΢επηέκβξηνο 2007 έσο ΢ήκεξα  Αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο  ηνπ Σκήκαηνο 

Ηιεθηξνινγίαο/Σ.Δ.Ι. Καβάιαο 
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VΙI. ΢ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΢Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1. "Αλάπηπμε θαη ραξαθηεξηζκφο λέσλ άκνξθσλ εκηαγσγηθψλ πιηθψλ", εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ θνλδχιηα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Γ.Π. 

Θξάθεο.  

2. "Σερλνινγία άκνξθσλ εκηαγσγψλ θαη Φ/Β ζηνηρείσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο" πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΤΒΔΣ, ΓΓΔΣ, ζηα πιαίζηα ηνπ 

ΠΔΝΔΓ . 

3. "STRIDE ΗΔLLAS 8" ("Βειηίσζε ηεο Τπνδνκήο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο γηα Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή 

Αλάπηπμε (κε ηελ εγθαζίδξπζε δεζκψλ R&D")) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ΔΟΚ 

κεζνπ ηνπ ΤΒΔΣ, ΓΓΔΣ  

4.   "΢ρεδηαζκφο, Καηαζθεπή, Μειέηε θαη Βειηηζηνπνίεζε Φσηνδηφδνπ Ππξηηίνπ (Si) κε 

Τςειή Κβαληηθή Απφδνζε ζηελ Μπιέ Πεξηνρή ηνπ Οξαηνχ Φάζκαηνο. "  πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε  απφ ην ΤΒΔΣ, ΓΓΔΣ, ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΔΝΔΓ . 

5. “Μνληεινπνίεζε θαη έιεγρνο ειεθηξηθψλ κεραλψλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζε ζχζηεκα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.” ΑΡΥΙΜΗΓΗ΢ ΙΙ, ΔΠΔΑΔΚ.  

6. “Αλάπηπμε πξνεγκέλσλ εχθακπησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη άιισλ πιηθψλ κε 

θσηνβνιηατθά ζηνηρεία” πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ΤΠΑΝ, ΓΓΔΣ. 

7. “Bειηηζηνπνίεζε ηεο επαηζζεζίαο νπηηθνχ αηζζεηήξα ηνπ ηχπνπ Al/a-SiC:H/c-Si(n) κε 

ζεξκηθή αλφπηεζε” πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ θνλδχιηα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ 

ΣΔΙ Καβάιαο κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ Λ.Μαγθαθά.  

8. “Βειηηζηνπνίεζε ζπληειεζηή ηζρχνο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν ηνπ Ν.Καβάιαο, ΢χληαμε 

θαη αμηνιφγεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ” πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ απφ θνλδχιηα ηνπ 

Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΙ Καβάιαο κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ 

θ.Π.Αλησληάδε. 

9. “΢χζηεκα παξαθνινχζεζεο αβηνηηθψλ θαη βηνηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

θιηκαηεδαθηθέο αιιαγέο ησλ δαζηθψλ θαη γεσξγηθψλ εθηάζεσλ” , Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Πξάμε “SYNERGASIA”),  

(Έρεη εγθξηζεί) 

 

VΙΙI. ΓΙΑΛΔΞΔΙ΢ 

Γηάιεμε ζην Ιλζηηηνχην Δπηζηήκεο Τιηθψλ ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο, κε ζέκα "Μειέηεο 

Λεπηψλ Τκελίσλ" 

 

IX. ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΑ ΜΔ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΑ  

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Φπζηθήο ΢ηεξεάο 

Καηάζηαζεο.  
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X. ΔΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΔ΢ ΔΝΩ΢ΔΙ΢ 

Μέινο ηεο 'Δλσζε Διιήλσλ Φπζηθψλ (Δ.Δ.Φ) απφ ην 1988 έσο ζήκεξα.  

Μέινο ην Γ.΢. ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Δ.Δ.Φ. ζηελ Καβάια απφ ην 2005 – ζήκεξα. 

 

XI. ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΔΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Α. Γιδακηοπική Γιαηπιβή.  

1. Λ. Μαγθαθάο "Αλάπηπμε, Ιδηφηεηεο θαη Δθαξκνγέο Κξακάησλ  Άκνξθσλ 

Ηκηαγσγψλ", Ξάλζε 1992. 

 

Β. Δπγαζίερ ζε διεθνή επιζηημονικά πεπιοδικά με κπιηέρ.  

1. L. Magafas, A. N. Anagnostopoulos and  J. G. Antonopoulos,  1989,  "On   the  

Conductivity  of  Amorphous  CdS   Films",   Physica   Status     Solidi (a) 111, K 175.  

 

2. L. Magafas, N. Georgoulas, D. Girginoudi  and  A. Thanailakis,  1991, "The  

Dependence  of  Electrical  and  Optical  Properties  of  RF Sputtered  Amorphous  

Silicon-Carbon  Thin  Films   on   Substrate   Temperature and Hydrogen Flow Rate",  

Physica Status  Solidi  (a),  126, p.143 . 

 

3. L. Magafas,   N. Georgoulas,   D. Girginoudi    and    A. Thanailakis,     1992, 

"Structural and Optical Properties of a-SiC:H  Thin  Films",     Journal of Non-

Crystalline Solids, 139, p.146 . 

 

4. L. Magafas, N. Georgoulas  and  A. Thanailakis,   1992 , "Electrical     Properties  of   a-

SiC/c-Si(p)   Heterojunctions", Semiconductor Science and Technology, 7, p.1363 .  

 

5. N. Georgoulas, L. Magafas  and  A. Thanailakis, 1993 , "A  Study   of     a-SiC/c-Si(n) 

Isotype Heterojunctions", Active and  Passive Electronic Components, 16, p.55. 

 

6.     J.A. Kalomiros, A. Papadopoulos, S. Logothedidis, L. Magafas,     N. Georgoulas and A. 

Thanailakis, 1994, "Optical  Properties  of  a-SiC:H  Grown  by  RF  Sputtering",  

Physical Review B, 49 , p.8191 .  

 

7.    L. Magafas, N. Georgoulas and A. Thanailakis, 1997, "The Influence  of   Metal    Work 

Function on Electrical Properties of Metal/a-SiC:H  Schottky Diodes",  

Microelectronics Journal 28 (2),  p.107 .  
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8. L. Magafas, N. Georgoulas and A. Thanailakis, 1998, "Σhe a-SiC/c-Si(n)  Isotype 

Heterojunction as a High  Sensitivity Temperature Sensor",  Active and  Passive 

Electronic Components 20,  p.225. 

 

9. L. Magafas 1998, "The Effect of Thermal Annealing Temperature νn the Optical  

Properties νf a-SiC:H Thin Films",  Journal of Non-Crystalline Solids 238, p.158. 

 

10. L. Magafas, N. Georgoulas and A. Thanailakis, 2002, “Optical response  of  Al/a-SiC/c-  

Si(p) heterojunction structure”, Microelectronics Journal 33, p.761.   

 

11. L. Magafas, 2003, “Optical Response Study of the Al/a-SiC:H Schottky Diode for 

Different Substrate Temperatures of  the RF  Sputtered a-SiC:H Thin Film”,    Active 

and  Passive Electronic Components 26(2), p.63. 

 

12. C. Koliopanos, I. M. Kyprianidis, I. N. Stouboulos, A. N. Anagnostopoulos and L. 

Magafas, 2003, "Chaotic Behaviour of a Fourth - Order Autonomous Electric Circuit", 

Chaos Solitons & Fractals, 16, p.173. 

 

13. L. Magafas, J. Kalomiros, D. Bandekas, G. Tsirigotis, 2006, “Optimization of the 

electrical Properties of Al/a-SiC:H  Schottky diodes by means  of thermal  annealing of  

a-SiC:H thin films”,  Microelectronics Journal, 37,p.1352.   

 

14. L. Magafas,  D. Bandekas, A.K. Boglou and  A.N. Anagnostopoloulos, 2007,
 “
Electrical 

Properties of Annealed a-SiC:H Thin Films”,  Journal of Non Crystalline Solids, 353, 

p.1065. 

 

15. L. Magafas, C. Mertzanidis, D. Bandekas, N. Athanasiades, 2007, “Thermal annealing 

effects on the optical and electrical properties of a-SiC:H thin films sputtered at 

different hydrogen flow rates”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 9, 

p.2030. 

 

16. P. Papadopoulou, N. Georgoulas,  L. Magafas, 2007, “A study of the optical response 

speed of silicon Bulk Barrier photodiodes based on simulation results”, Optoelectronics 

and Advanced Materials Rapid-Communications, 1 (8), p.379.  
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17. C. Mertzanidis and L. Magafas, 2007, “Far - field radiation characteristics in a 

dielectric environment”,  Optoelectronics and Advanced Materials Rapid 

Communications, 1 (9). 457. 

 

18. L. Magafas, J. Kalomiros, 2007, “Optimization of Al/a-SiC:H optical sensor device by 

means of thermal annealing.” , Microelectronics Journal, 38, p.1196. 

 

19.     C. Mertzanidis and L. Magafas, 2007, “Reflection  effects in stratified dielectric 

structures”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials,  9 (12), p.3946. 

 

20. D. Bandekas, N. Vordos, K. Tarchanidis, L. Magafas, G. Tsirigotis, 2007, “Optimum 

Selection based on the Energy Capacity between Different Types of Renewable 

Sources using a  Controller”, Electronics and Electrical Engineering, 8 (80), p.9. 

 

21. L. Magafas, 2008, “Study of optimization of Al/a-SiC:H Schottky diodes by means of 

annealing process of a-SiC:H thin films sputtered at three different hydrogen flow 

rates”, Journal of Engineering Science and Technology Review, 1 , p.4. 

 

22. M. P. Hanias, L. Magafas, J. Kalomiros, 2008, “Non-Linear Analysis in RL-LED 

Optoelectronic Circuit”, Optoelectronics and Advanced Materials Rapid-

Communications,  2 (2), p.126. 

 

23. J. A. Kalomiros, S.G. Stavrinides, A.N. Miliou, I.P. Antoniades, L. Magafas, and A.N. 

Anagnostopoulos,  2009, “The nonlinear current behaviour of a driven R–L-Varactor in 

the low frequency range”, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 10(2), pp. 

691-701. 

 

24. L. Magafas, N. Batzolis, C. Mertzanidis, 2008, “Frequency and Σime Domain reflection 

response of stratified dielectric structures”, Journal of Optoelectronics and Advanced 

Materials 10 (6), p.1396. 

 

25. L. Magafas, 2008,  “Study of optical sensors of  the form Al/a-SiC:H/c-Si(n) with high 

sensitivity”, Journal of Engineering Science and Technology Review 1, p.41. 
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26. N. Batzolis, V. Kratidis, L. Magafas, C. Mertzanidis, 2008 “ Electromagnetic 

Directivity Effects of Dielectric Materials”,  European Journal of Scientific Research, 

23 (4).  

 

27. S. G. Stavrinides, A. N. Miliou, A. N. Anagnostopoulos, V. Konstantakos, Th. 

Laopoulos and L. Magafas, 2009, “Desynchronization Crisis Induced Intermittency in a 

Master - Slave PLL Configuration”. Chaos Solitons & Fractals, 42(1), pp. 33-39. 

 

28. M. P. Hanias, L. Magafas, 2009, “Time Series Cross Prediction in a single Transistor 

Chaotic Circuit Neural Networks”, Journal of Engineering Science and Technology 

Review,  2 (1) , p.8 

 

29. S. G. Stavrinides, A. N. Anagnostopoulos,  A. N. Miliou, A.Valaristos, L.Magafas, 
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